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ENERGIA FOTOVOLTAICA

ENERGIA FOTOVOLTAICA

Aquest edifici té un gran factor de forma ja que es troba a una parcella de grans dimensions, aquest fet ha fet
reflexionar i plantejar-se algun métode per poder reduir el seu consum energétic. Al tenir uns bragos allargats orientats
nord-sud i amb una inclinacié entre uns 30-402 es pensa amb la col-locacié de plagues fotovoltaiques.

La conversié fotovoltaica es basa en l'efecte fotoeléctric, es a dir, la transformacié directa de l'energia luminica que pi Bﬁm\
del Sol en energia eléctrica

Els efectes del canvi climdtic cada dia sén més presents és per aixd que

L

Centacts posterior nagatiu

Una céllula solar es ul —sandwich de dos semiconductors que guan——
umina produeix una n_ﬁn:kmmm/ﬂ_mﬁn?o;m ntre les vwcmm‘\\‘n\:mwwm/
cares, que estan convenientment proveides—de ontactes eléctrics per
connectar-les a la instal-lacid eléctrica a on consumirem aquesta
electricitat.

ESQUEMA DE FUNCIONAMENT DE L'ENERGIA FOTOVOLTAICA

CONTRIBUCIO FOTOVOLTAICA MINIM D'ENERGIA ELECTRICA

CATALUNYA : Pla d l'energia 2003-2015

Els governs plantegen estratégies d'estalvi i eficiéncia energética amb mesures tant des del punt de vista normatiu com d'accions concretes.
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Inversor 3

Els inversors converteixen l'energia eléctrica de corrent continua produida pels panells solars fotovoltaics a corrent altern monofasic i la injecten a la red
de subministre eléctric

S'escull l'inversor TAURO PRM que disposa d'un control de funcionament totalment automatitzat.

El control a la red es realitza mitjancant un circuit analdgic que permet ajustar el sistema , medicions de tensié, corrent i factor de poténcia

En cas d'un fallo a la red, l'inversor es troba en situacid de circuit obert, en aquest cas l'inversor es deconecta per complet i espera que es reestableixi
la tensié a la red per iniciar de nou el seu funcionament.
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La captacid i transformacié de l'energia solar mitjangant
processos de generacid fotovoltaica és obligatoria al sector
de ledificacid per a determinats usos a partir d'unes
superficies minimes establertes

Ara bé, hi ha alguns casos concrets que les parcel-les no
té les condicions minimes d'assoleiament o que la produccié
eléctrica exigida ja s'obté mitjangant altres fonts
renovables, aquests quederien exempts de la normativa.

Coeficients climatics

Zona climatica C
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El Maresme es troba a una zona climatica Il

Els edificis haurien d'incorporar sistemes de captacid i transformacié d
segiient faula:

Fig. 3.1. Zonas climaticas

energia solar mitjancant plaques fotovoltdiques quan superin els limits establerts a la

El nostre cas és un edifici de 4600m2 d'educacio, dins

Tabla 1.1 Ambito de aplicacién ! edif  o00r ns
Tipo de uso Limite de pli o “nmhﬁﬂwmmnﬁmma_n.."mmm,znm:o d'usos l'assimilarem a un edifici
Ih.ﬁ.._d.m_..nﬂao . £.000 q.._n OOJmn_.r__UOm Les poténcies eléctriques que es recullen tenen el
Mutitenda ¥ centros de ocio 3.000 m noa_qmn_.r_.%m cardcter  de  minimes  podent  ser  ampliardes
Nave de m__“_.—wom_..wj.—ﬂ:_"c 10 SU_._W nﬂ.._mn..._anm voluntariament per el promotor o per les administracions
Administrativos 4.000 m? construidos compatents. La poténcia PIC a installar es calculara
T mﬂ_wm‘\ _ﬂmﬂm s 0 EDNDM mitjangant aquesta férmula
Hospita'es y clincas 100 camas
Pabellones de recintos feriales 10.000 m* construides

Tabla 2.1 Coeficientes de uso

Tipo de uso A B

. d 0.001875 -3,13
P : La porténcia PIC a instal-lar [kWpl Multitienda y centros de ocio 0.004658 -7.81
A i B : Els coeficients definits a la taula 2.1 en funcié Nave de aimacenamiento 0.001406 -781
de l'Gs de Uedifici Administrativo 0.001223 1.36
C - El coeficient definit a la taula 22 en funcid de la SOl ynoses 0003510 =T8T
zona climatica Hospitales y clinicas privadas 0.000740 3z
S : La superficie construida del edifici [m2] Pabellones de recintos feriales 0.001408 781

Per calcular la contribucid minima de U'IES a Riera de la Burgada segons el CTE s'ha considerat |

‘edifici com a un complex administratiu per tal d'incoloure’l dins el

sistema de calcul establert. Aquest edifici és d'uns 4700m2 , per tant entraria dins el limit establert de 4000m2 de l'dmbit d'aplicacié, requerint una aportacié
minima d'energia eléctrica fotovoltaica. La poténcia PIC per cobrir aquesta contribucié minima seria de :

Poténcia necessaria

P =12 x(0,001223 x 4600 + 136 ) I Caso
General

Superposiciin
Infegracidn arquiteciinica

Col-locacid optima

Inclinacié Sud, entre 35-40 graus

Produccié anual estimada

Cost aproximat de [

Tabla 2.2 Pérdidas limite

instal-lacid

8,38 kwp x 1300kwh / kwp HI

Ingressos anuals per la venta d'energia a la companyia

8380 wp x 6 € /wp = 50280 €

Temps d'amortitzacié econdmica

10894 kwh x 0,34 € / kwh = 370396 €

-

14 anys aproximadament

2950 KTEP
CONSUM ESTIMAT 30853 KTEP
= =
Modul solar amb cél-lules texturitzades POLY
Les cél-lules solar cristalines d'alta qualitat garantitzen uns
rendiments energétics maxims. Aquest moduls son guanyadors en una _ 1478 B
série d'estudis i tests independents. Cada un dels moduls ha estat =T & ————ei |
dissenyat desde la construccié del marc fins la caixa de connexions b= [EF 1 [ _—-
per una integracié rentable en els sistemes. 1 -
i |
TOLERANCIA DE RENDIMENT AJUSTADA : Una seleccio especialment
ajustada del rendiment dels mdduls, fa possible connexions en série
amb poques pérdues d'interconexid.
MUNTATGE SENZILL | RAPID : El marc d'alumini anoditzat i els cables I L
montats en fabrica previstos de conectors Tyco, simplifiquen i s w m
agilitzen el muntatge. R k 8 »
. g |l
- [
TENSIO DEL SISTEMA FINS A 1000V : EL médul amb una proteccid Il es i ,nw m M |
dimensiona per una tensié del sistema fins a 1000V . Es idoni tan per [+ & & |
aplicacions individuals com per grans instal-lacions. il e iw -
B fl# |l
UN PAS ENDAVANT : Gracies el médote especial de la fabricacio de & £ E m [
céllules amb ISOTEXTURACIO de Schott Solar, s'arriba a uns 1 = r
rendiments maxims de les “obleas multicristal-lines" | I _
. fra O —
DADES TECNIQUES
CARACTERTSTIQUES TECNIQUES DEL MODUL
Eites datos elictrisas 1on vailda: baje condicions de ensaye estdndar (STC)
irradiancio a mivel del médulo 1000 Wnr con mpectro AM 1.5 o una temperatua de le ciula de 25° C
Patencia nominal Preen 165 Wp 170Wp 175 Wp 180 Wp
Tensién en ef punto de polencia mix. Uy 351V LR 159V 353V
Caorriante an el punto de potencis mie.  lmpp 4704 4,78 A 487 A 495 A
Terdtin en circulto abierto Uer 436V a0V 443V 44,6V
Caormriente de cotocire uito (=3 527 A 5,304 534 A 539 A
Toderancia de potencia scevinel £ 4 %, fos demdy valone individoales = 10 %
Dimensiones y pesos
,  Dimersiones (tclerancias = 3 mm) 1.620 mm x 810 mm
Altura del marco (tolerancias £ 1 mm) S0 mm
- Peso 15,5 kg aproa.
Caracteristicas
Células solares por moduba 7z
Tipo de céiula sofar Celulas solares MAIN-sotex
(mulicristalinas, 12,5 x 12.5 cm?,
totalments cuadradas)
Conexion Caja de coneaiones con dicdos de
derivaddn, cable solar de 4 mm®
can canectores Tyoo, longitud por
polo T m
Coeficientes de temperatura
Potencia T (Fa) - 0,47 %/°C
Tenson en circulto ablerto T Usd =035 %/'C
Coriente de cortocicuite T (e +90,10 %C
Valores imite
T i s s o st 100 o e e s el semoni s
S e oy pricl iR \-Q*Pun.ﬁ = fotovoltaiques, el més emprat és el
Carga de pretian 5,400 Mim# o 550 kg/m# ) "
(seghn IEC 61215 Ed. 2) (monocristali, policristali o amorf). Aquest
2 dopat (contaminat artificialment) per un element
]
Canga m.a.!o.ma-. o SAQON 6350 kgi determinar com el fosfor o el bor, constitueix
Sakve modilicocianes tecnicer . 2 N
una capa de semiconductor amb excés de carrega
. negativa, en el cas del fosfor que s'anomena "n”,
Cualificaciones o amb excés de cdrrega positiva en el cas del
. bor, que s'anomena “p“. La unié d'aquestes dues
5%%3&! TE5/170/375/180 cumplen o requarimienios capes semiconductores “n-p” proveides dels
de la IEC 61215, de la Clase de Proteccién EMictrica l, asi como de b contactes eléctrics adequats fa possible |'aparicid
Directiva CEE 89/392 (CE). de corrent eléctric quan s'il-lumina la capa "n".
b —d
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